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李树深 

   李树深，男，中国科学院院士，博士，研究员，博士

生导师。  

   现任中国科学院半导体研究所所长，国家自然科学基

金委杰出青年基金获得者，国家自然科学基金委创新研究

群体“半导体低维结构中的量子调控”学术负责人，国家

重大科学研究计划项目（973项目）首席科学家，入选国家级“新世纪百千万人

才工程”，中国电子学会高级会员，享受国务院政府特殊津贴，国家自然科学基

金委数理学部第11、12、14届专家评审组成员、信息学部第5、6届专家咨询委

员会委员，第7届国家杰出青年科学基金评审委员会委员。曾先后在日本NEC电

器株式会社筑波研究所、意大利国际理论物理中心和香港科技大学物理系进行光

电子器件相关性能预测研究。现兼任半导体超晶格国家重点实验室主任，《半导

体学报》主编，《中国科学G辑：物理学  力学  天文学》中英文刊副主编、

《Nanoscale  Research  Letter》、物理学进展》、《物理》、科学出版社《半

导体科学与技术》专著丛书编委，多种国内外核心期刊特约评审，黄昆半导体物

理科学奖（基金会）秘书长。先后参加和主持国家八五、九五攀登计划、国家重

大基础研究计划项目（973项目）及国家自然科学基金委和中国科学院重大、重

点项目多项。荣获2004年度和2009年度国家自然科学二等奖，2011年度“何梁

何利”科技进步奖。  

   发表论文200余篇，研究工作被国际同行广泛引用，并被写入专著。主要研

究方向包括：低维半导体物理及器件、光电子器件性能预测、固态量子信息。  

   联系方式：  

   E-mail： sslee@red.semi.ac.cn  

   已经完成和目前承担的国家项目：  

   1． 主持国家科技部重大基础研究计划（973）项目“微纳结构中的量子调

制和应用探索”（2009－2013）；  

   2． 主持国家自然科学基金委创新群体基金项目“半导体低维结构中的量子

调控”（2006-2014）。      
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关于 我们 

      1956年，在我国十二年科学技术发展远景规划中，

半导体科学技术被列为当时国家新技术四大紧急措施之

一。为了创建中国半导体科学技术的研究发展基地，国家

于1960年9月6日在北京成立中国科学院半导体研究所开

启了中国半导体科学技术的发展之路。 
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